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 Enrollment No: _______________________         Exam Seat No:_______________________ 

C.U.SHAH UNIVERSITY 
Winter Examination-2015 

 

Subject Name : Basic Electronics  
 

Subject Code : 2TE03BEE1                              Branch : Diploma (Electrical) 

    

Semester : 3       Date :10/12/2015         Time :2:30 To 5:30           Marks :70 

Instructions: 

(1) Use of Programmable calculator & any other electronic instrument is prohibited. 
(2) Instructions written on main answer book are strictly to be obeyed. 
(3) Draw neat diagrams and figures (if necessary) at right places. 
(4) Assume suitable data if needed. 

 
Q-1  Attempt the following questions: (14)  

 a)  What is the barrier height of silicon and Germanium? 

(i) 0.7v  and 0.3v 

(ii) 0.3v  and 0.9v 

(iii)0.03v  and 0.09v 

(iv) 0.3v  and 0.7v 

 

 b)                  Frequency range of radio frequency Oscillator  

(i) 20 KHz 

(ii) 500 KHz 

(iii)500 MHz 

(iv) Upto GHz 

 

 c)  Zener Diode can be used as              . 

(i) Power amplifier  

(ii) Voltage Amplifier  

(iii) Positive feedback amplifier  

(iv)  Voltage regulator  

 

 d)  What is Full Name of  SCR  

(i) Silicon control rectifier  

(ii) Semiconductor control rectifier  

(iii)Semiconductor Current regulator  

(iv) Silicon control regulator 

 

 e)  The intersection point of DC load line and Base Current is                    . 

(i) Operating point 

(ii) Quiescent Point  

(iii)Both (i) and (ii) 

(iv) None of above  

 

 f)  In which Diode Zener breakdown can be occurred.  

(i) Lightly doped 

(ii) Heavily doped 

(iii)Wide Depletion layer  
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(iv) All of above  

 g)  Majority Charge carriers in P type semiconductor are 

(i) Electrons 

(ii) Holes 

(iii) Both (i)and(ii) 

(iv) None of above 

 

 h)  The ratio of RMS value of AC component in output and DC component is known 

as                    . 

(i) Ripple Factor 

(ii) PIV  

(iii) Voltage gain  

(iv) Rectification Efficiency 

 

 i)  Relation between AC current gain α and β 

(i)  

(ii)  

(iii)  

(iv) Both (ii) and (iii)  

 

 j)  For constant collector base voltage graphical relation between ______is Input 

Characteristic of CB transistor. 

(i) VEB and IE 

(ii) VBC and IB 

(iii)VCC and IE   

(iv) VEB and IC 

 

 

 k)                      is Bidirectional device having same doping concentration in 

junctions. 

(i) Triac 

(ii) SCR 

(iii)Diac 

(iv)  IGBT 

 

 l)  __________is useful to protect from Thermal run away of power transistor. 

(i) Washer 

(ii) LC tuned circuit 

(iii)Insulator 

(iv) Heat sink   

 

 m)  In class AB amplifier conduction of collector current is _____________. 

(i) 360`  

(ii) 180` 

(iii)Between 180` to 360` 

(iv) < 180` 

 

 n)  ________is the condition to get sustained Oscillation. 

(i) Aβ > 1 

(ii) Aβ = 1 

(iii)Aβ < 1 

(iv) All of above 
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Attempt any four questions from Q-2 to Q-8 

Q-2  Attempt all questions (14) 

 (a) What is filter? Give the types of filter and explain any one in detail. (7) 

 (b) Explain working of RC phase-shift oscillator and give its advantages and  

disadvantages. 
(7) 

    

Q-3  Attempt all questions (14) 

 (a) Draw  three configuration of  both PNP and NPN transistor. (7) 

 (b) Draw and explain Energy Band Diagram of  Conductor, Insulator and 

Semiconductor . 
(7) 

     

Q-4  Attempt all questions (14) 

 (a) Derive the expression for D.C. current gain αdc  and  βdc and also derive relation 

between a.c. current gain α and β. 
(7) 

 (b) Explain working of Colpitt oscillator and also give comparison between Hartley 

and Colpitt oscillators.   
(7) 

    

Q-5  Attempt all questions (14) 

 (a) Explain D.C. Load Line and operating point for common emitter amplifier. (7) 

 (b) Compare class A, class B, class AB & class C power amplifiers. (7) 

    

Q-6  Attempt all questions (14) 

 (a) Explain  Zener  Diode as voltage regulator. (7) 

 (b) Draw and Explain working of Triac and its applications of it. (4) 

 (c) Explain power derating Curve. (3) 

    

Q-7  Attempt all questions (14) 

 (a) Draw and explain complementary symmetry push pull power amplifier. (7) 

 (b) Draw and Explain the construction, characteristic and Two Transistor Analogy of 

 SCR. 
(7) 

    

Q-8  Attempt all questions (14) 

 (a) Explain the working of full wave centre tap rectifier and also give its advantages 

 and disadvantages. 
(7) 

 (b)  Define the following terms. 

(i) ICBO,  

(ii)  Forbidden energy gap 

(iii) Intrinsic semiconductor 

(iv) Rectification efficiency 

  (4) 

 (c) Define power gain, voltage gain and current gain for transistor as a CE amplifier. (3) 
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Q-1  Attempt the following questions: (14)  

 a)  સિલરકોન અને જભેનીમભ ની ફેયીમય હાઈટ જનાલો ? 

(v) 0.7v  અને 0.3v 

(vi) 0.3v અને 0.9v 

(vii)  0.03v અને 0.09v 

(viii)   0.3v અને 0.7v 

 

 b)  યેડીઓ આવ્રતુી ઓિીરેટય ભાટે આવ્રતુીની યંજ                છે.  
(v) 20 KHz 

(vi)  500 KHz 

(vii)   500 MHz 

(viii)   Upto GHz 

 

 c)               તયીકે જેનય ડમોડનો ઉ઩મોગી છે.  
(v) Power amplifier  

(vi)  Voltage Amplifier  

(vii)   Positive feedback amplifier  

(viii)   Voltage regulator  

 

 d)   SCR ન ુપરુુ નાભ જનાલો.  
(v) Silicon control rectifier  

(vi)  Semiconductor control rectifier  

(vii)   Semiconductor Current regulator  

(viii)  Silicon control regulator 

 

 e)  DC રોડ રાઈન ફેઈજ પ્રલાહ ને છેદે તે ફંદુને                    કહ ેછે. 

(v) Operating point 

(vi)  Quiescent Point  

(vii)   ફને્ન (i) અને (ii) 

(viii)  કોઈ ઩ણ નહી 

 

 f)  ક્યા ડામોડ ભા જેનયબ્રેક્ડાઊન થામ ?   
(v) ઓછુ ડો઩ કયેર 

(vi) લધાયે ડો઩ કયેર 

(vii)  ડેપ્રેિન રેમય ઩હોડુ હોમ 

(viii)  આ઩ેરા દયેક  

 

 g)  P પ્રકાય ના અર્ધ ્લાહક ભા                  ભહ્તભ ચાર્જ કેયીમય  હોમ છે. 
(v) ઇરેક્ોંિ 

(vi) હોલ્િ 

(vii) ફને્ન (i) અને (ii)  

(viii) કોઈ ઩ણ નહી 

 

 h)  આઉટપટુ ભા યહરેા AC કોમ્઩ોનંટની RMS કીભત અને DC કોમ્઩ોનંટના ગણુોત્તય ને                   કહછેે 

(v) Ripple Factor 

(vi) PIV  

(vii)  Voltage gain  

(viii) Rectification Efficiency 
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 i)  AC  પ્રલહ ગેઇન α અને β નો િમ્ફધં 

(v)  

(vi)  

(vii)  

(ix) ફને્ન (ii) અને (iii)  

 

 j)  અચ઱ ક્રેક્ટાય ફેઈજ લોલ્ટેજ ભાટે ______લચ્ચેનો િભફરં્ધ CB ોંસિસ્ટયની ઈનપટુ રક્્ણીકતા 
દળા્લે છે. 

(v) VEB અને IE 

(vi) VBC અને IB 

(vii) VCC અને IE   

(viii) VEB અને IC 

 

 

 k)                      એ ફને્ન જન્કક્િનભા િભાન ડોસ઩ંગ ધયાલત ુફાઈડૈયેક્ળન ડડલાઇિ છે.   

(v) Triac 

(vi) SCR 

(vii) Diac 

(viii)  IGBT 

 

 l)  __________ ઩ાલય ોંસિસ્ટયને થભ્ર યનલે થી ફચાલે છે. 

(v) Washer 

(vi) LC circuit 

(vii) Insulator 

(viii) Heat sink   

 

 m)  ક્રાિ AB એમ્પ્રીપામય ભા ક્રેક્ટય પ્રલાહ ________ભાટે લહ ેછે. 

(v) 360`  

(vi) 180` 

(vii) 180` થી 360` લચ્ચે 
(viii) < 180` 

 

 n)               અલીયત આન્કદોરન ભેડ્લલા ભાટે ની ળયત છે. 

(v) Aβ > 1 

(vi) Aβ = 1 

(vii) Aβ < 1 

(viii) All of above 

 

 

Attempt any four questions from Q-2 to Q-8 

Q-2  Attempt all questions (14) 

 (a) ડપલ્ટય એટરે સ?ુ ડપલ્ટયના સલસલધ પ્રકાય જનલો અને કોઈ ઩ણ એક િભજાલો   (7) 

 (b) RC પેઈજ સિફ્ટ ઓિીરેટયન ુકામ્ િભજલો અને રાબો અને ગેયરાબો જણાલો (7) 

    

Q-3  Attempt all questions (14) 

 (a) PNP અને NPN ફને્ન ોંસિસ્ટય ભાટે ત્રણ કંફુગયેિન દોયો. (7) 

 (b) લાહક, અર્ધ ્લાહક અને અલાહક ભાટે એનેજી ફંડ ની આકૃસત દોયો અને િભજલો.  (7) 

     

Q-4  Attempt all questions (14) 

 (a) D.C. પ્રલહ ગેઇન αdc અને βdc ના સતુ્ર તાયલો. D.C. પ્રલહ ગેઇન αdc અને βdc નો િમ્ફધં તાયલો. (7) 
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 (b) કોલ્લ્઩ટ ઓસ્સ્િરેટયન ુકામ્ િભજાલો .અને હાર્ટ્રી ઓસ્સ્િરેટયન અને કોલ્લ્઩ટ ઓસ્સ્િરેટયની 
િયખભણી કયો. 

(7) 

    

Q-5  Attempt all questions (14) 

 (a) કોભનએભીટય એમ્પ્રીપામય ભાટે D.C. રોડ રાઈન અને ઓપે્રટંગ ઩ોઈંટ િભજલો . (7) 

 (b) ક્રાિ A,ક્રાિ B,ક્રાિ AB & ક્રાિ C એમ્પ્રીપામય િયખભણી કયો. (7) 

    

Q-6  Attempt all questions (14) 

 (a) લોલ્ટેજ યેગરુટય તયીકે જેનય ડમોડનો ઉ઩મોગ િભજાલો  (7) 

 (b) Triac ન ુકામ્ આક્રુતી િાથે િભજલો અ‍ને તેના ઉ઩મોગો રખો. (4) 

 (c) ઩ાલય ડડયેડટંગ કલ્ િભજાલો. (3) 

    

Q-7  Attempt all questions (14) 

 (a) કોલ્મ્રભંોી સિભંોીપળુપરુ ઩ાલય એમ્પ્રીપામય દોયો અને િભજલો. (7) 

 (b)  SCR ની યચના, રાક્ષણીક્તા આક્રુતી િાથે િભજલો અ‍ને તેની ફે ોંસિસ્ટય 

એનરોજજ િભજાલો. 

(7) 

    

Q-8  Attempt all questions (14) 

 (a)  ફુરલેલ િેન્કટય ટે઩ યેક્ક્ટપમયન ુકામ્ િભજાલો અને રાબો તથા ગેયરાબો જણાલો  (7) 

 (b)  વ્માખ્મા આ઩ો. 
(v) ICBO,  

(vi) પોલફિડન એનજી ગે઩ 

(vii) ઇંલ્ન્કિંસ્ન્કિક અર્ધ ્લાહક 

(viii) યેક્ક્ટડપકેિન એડપિીમન્કિીિ   

  (4) 

 (c)  CE એમ્પ્રીપામય તડયકે ોંસિસ્ટય ભાટે ઩ાલય ગેઇન, લોલ્ટેજ ગેઇન  અને પ્રલાહ ગેઇન વ્માખ્મા આ઩ો  (3) 

 


